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2014年 2月 7日 

 
【人事異動】 

氏名 新職 旧職 継続職 

中畑  成二     半導体技術研究所結晶技術研究部長 半導体事業部開発部長  

岡本  啓一     半導体事業部開発部長 住電半導体材料株式会社  

斉藤   格     パワーデバイス開発部主幹 パワーデバイス開発部材料 

部長 

 

田辺  達也      パワーデバイス開発部材料部長 半導体技術研究所結晶技術 

研究部長 

 

以 上 

 

２０１４年２月１６日付 人事異動について 


